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Semiconductor memory device, esp. synchronous video RAM - holds internal 
operation of column address counter, burst length counter and data output 
switching circuit for period during which signal is in active state 

Patent Assignee: SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (SMSU ) 

Inventor: LEE H; LEE 8/ PARK C; JANG H 

Number of Countries: 006 Number of Patents: 007 



Patent Family: 



Patent No 


Kind 


Date 


Applicat No 


Kind 


Date 


Week 


DE 


19507562 


Al 


19950907 


DE 


1007562 


A 


19950303 


199541 


JP 


7254273 


A 


19951003 


JP 


9544668 


A 


19950303 


199548 


TW 


265472 


A 


19951211 


TW 


95102035 


A 


19950303 


199609 


US 


5568445 


A 


19961022 


US 


95397690 


A 


19950302 


199648 


CN 


1117642 


A 


19960228 


CN 


95103273 


A 


19950303 


199742 


KR 


122099 


Bl 


19971126 


KR 


944127 


A 


19940303 


199950 


JP 


3117893 


B2 


20001218 


JP 


9544668 


A 


19950303 


200102 



Priority Applications (No Type Date) : KR 944127 A 19940303 
Patent Details: 

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes 

DE 19507562 Al 21 GllC-007/OO 

JP 7254273 A 13 GllC-Oll/407 

TW 265472 A HOlL-027/ll 

US 5568445 A 20 GllC-008/OO 

CN 1117642 A G11C-007/00 

KR 122099 Bl GllC-007/OO 

JP 3117893 B2 12 GllC-Oll/407 Previous Publ . patent JP 7254273 



Abstract (Basic) : DE 19507562 A 

The semiconductor memory includes a column address counter, a burst 
length counter and a data output switching circuit. Data are processed 
in synchronism with an externally applied clock. The memory has a 
circuit for setting a predetermined write time value and for holding 
the column address counter, burst length counter and data output 
switching circuit for a predetermined time interval determined by the 
write time value. 

The write time value determies the number of clock pules of the 
system clock that are counted from the time that the activation of a 
write control signal applied from outside, until the input data are 
transferred to an internal data bus. 

ADVANTAGE - Allows variable control of write latency. 

Dwg. 1/11 

Abstract (Equivalent) : US 5568445 A 

A semiconductor memory device including a column address counter, a 
burst length counter and a data transfer switching circuit for 
processing data in synchronization with an external system clock, said 
semiconductor memory device comprising: 

means for setting a prescribed write latency value; and 



means for inhibiting internal operations of said column address 
counter, burst length counter and data transfer switching circuit for a 
prescribed holding time corresponding to said write latency value. 

(Dwg.1/11) 
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eiiwn Ap|«r«t zur Eiiutellung ''^.^J'^S^^^/^ •ecf^memory. Speicher mil wahlfreiem 

solUe. urn tin Daiensignal zu »esen '^'^J^^^^'^;^^ werdeiu irifft dasselbe zu 

;ie«n Oder >u schrei^n Sdbsi l^'X^X^^^^vS^*^^^ SuiUc<>»lumn.Mode (statlschen 
St«llenn«>de)) Fans in euK« »yi«hjt»m^^^ 

dem tin Mode-ROcbel«gI»HMW^Re^^^ dywmische RAM Daten 

*t^.l™Xe?iMen.e« Schiltkreises wie a«A die Daten in der Speidjeradlc. 

RAMdassel- 

taUn.ersdaedzueine«gew6l«lid.e«dy««^^ ^ Sprites- 

be Taktsignal nir Aktivierung «»» SP^lte^Jf*^""***^^ entsprechend vielen Taktunpul- 

.dresse. Bne Latenz gibt an. daB Daten erzeugt oder f^^^^^^^^^t^ und «fiese Utenz wird nach 
sen eines Sysiemtakte,. gered.net vom ^?"^^^„^^^,^^SS^X:XSrl*xtm oder Le»etate« 
Taklimpulselnheitefi gezfthlt Die Latenz in <Jf .^'WfXS.^SteMbS^net. Die DB-Latenz wie audi 
bczeidSwTund die Utenz im Eniplangder Dat« wird itoSch«ibU^^ gewissen Wert 

5.?5ondeil»«gewirddurchdMMRSbes2iBL 

Da Datensignale in Oberemsuimming mrt "^^f KtadSfs^SrwS d^amisdieii RAM notwendig. 

den VcrWuf er zufriedcn ru stcBcit 

Zusammenf Bssung der Erfindung 

EsistdesluilbeinZiddervorHegendenErrnrf«ng.einesy«d.roncmlbIeit 

die in der Uge ist die Sdwdbbtenz zu . ^ine HalbldterspeidierwrriditHBg zur Verar- 

m Oberdnstimmung mit euiem ^^^^'^H^bSSSen SyStakt dn dnen Sdiallkreis 

bdtung der Daten in Syndiionisaoon 'n»t«»MV^ ^3SSSS^S«gen.u eines Aktivitttrinfwrma- 
zum ^eugendn«Scfc«ibIa.enzste^jjMJ.^^ Re,Won a«ld»Spahen- 

tionserweiter«ngs»gnals auseinery«baW2^«JJ^^ ^keo SdiaHkrds zum Halten des 

bezogenes. von AuBen berdtgetteUtts »eu«™gd ^ D.tenflb«rg4be«:baHer- 

sJsrS'2rvo'!?.sssr^^ 

Zustand ist 

Kurze Beschreibung der Erfindung 

» Hg. , ist ein Wodcdiai^ das eine Grundkonfiguration z«r Steuerung dner Sdirdblatenz nad. der 
vorliegenden ErTindungieigt; uu^m^ n.rh Fto 1 rur Erzeugung eines SchreibUtcnzsignals 

''SntSSSfiSS'SS^*^i!?ii ^ Erzeug-ng dnes ro-Alj^ 

omdasberdtgesteUtwird. wew. wem. Schrdblatenzinformation 

n«.4A und 4B veransdiauKdien einen SpdteDadr«$»««lhlw new ri^ 
„i5?ie;ick,id.t.g» wird. bzw.j^n&hreibl«j^ „icht 
„ Fig. 5A und 5B veranschauJiiAen ^^^^^ji^^^S^^ZS^Jirl. 
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sdJterschahkreis mchi durch die scnreiin- «„..be./AasRib«naslcle- 
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y,^^.« r»^«- 4M.,Sd.reibUteMrigM<l>WLI.und0berg*t» ^ BO^el. 

xeB Wirt •"jtBexag "^H^f SjfSTsSiribf rd8"b««»^ 2!!?5SteS SrSlSg«b€aig»l WE 
Jerehgesum^^uS;^^^ 
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iwemgen Sp»htn»artutnapi»hC^u^z^i^^^^ JS^TtWBistor 15 bestehender Inverter im 
^nd gesettiUi. tst ein •»» tmtm ^^9^J'*^^*V^^^^CAi und die Aii»g»be ms dem Inverter wird 
SttScSo^ Bngabe in den Inverter bt d»s S«»»««n**«»S^S!SSSMl9^ «n« Inserter 21 elnem 

diesem Fall ist der SchrelWatenzwert-l") erxeogt ^ . Schaltkreis zum 

"rden Schreiblatenrwert aoT V xu ^^'^^^iSSi vLZ^Tgc^ Zun. Erzeugen 
Erie!l«ndesCK5-Aktivirfonn..ionser^ 
der nTO-AktivinlorinaUoMeTweiterunpsignale J>^^ 

"nero Schleberegister 2ugefnhrt.da.«u$ v^O^^ N-TVp- ««>«» P-TVP-Bektro- 

gTgH Gl\G13.Gl4bestehtDfepberg.b2aiw«Dd>^^ 

den der binadibarten Obergebegatter rind gegenOber P^^^SSSSeflW^*^^ 
ru^^Schieberegister er«i«tennCX5.Ak^ 

!^^M?S.^nn^^^ ScHreibrreigabesigna. « den 

intemenDatenbttsttbertragea j_ c~.i.-««i«^*enrfhlefi » von Rfr 1. Bn Spaltenadr«ss«iagnri 

W 4A und 4B leigen eine ZUilentufe «»« S|>alt»a*»eM«»lOT^^ bereitgeitelH. 
cSt«ndeinObert«g«i^<»-l,*e ';^^ gexeigt die 

«„ ein gezlhhe. Sp^ena*e8«nsjgnJ <^ bentrtzteii 
Schahkreistonfiguratlon J^dw Zlblm^e «to « dw fj^^ ^ Spaltenadn«ensigi»al 

angemeinen SpaltenadreaienilWm "P^^^"' ?Sr -i^^'* wird. Die in Hg.4A inid4B gezeigtt 
und da» Obertragrignal von der j|eweib wrhersJendCT Stje^^ Spaltenadressenrtblerveran- 
SchaltkreisWonfiguration ent^ricbt *«. ftand J^^J^.^'KStat^ bei der E««ymg 

sdaulicht. wenn der SchreibJateniwert V ut, S^SSrAmsMag des NAND^atters 46. da« 

d«SpjUenadre«ensign.l.berflckriJ^ <ftCHt wenn der 

dasBv5.Aktivinlbnnat|onss.g»J <PC (o^ ^WR und das Schrdblateiangnal 

SchreiWatenawert auf V g^t <1>CARC zuge- 

. AWLl empfftngt. dem NANl^Gatter 47 ^^^JT^!^ NANIMIatter 31 zugefOhrt 

' ShS: Der AusSng de« NAND<Hitt«47 ^rd Ob^^ Sd«eibU«n«v. 

daJvorfiegenden ErfmdungberihdwdJtigt «, ^on 1 und ein B(tedelttngen*»hbignal CNTl (wobei i 
F* 5AWd 5B zeigi den BOndel«b«e««Wj^^ 

zwiSien 0 und 8 ist) *W e««a^J^;!^J^!^^^^ und Hg. SB veranschaaHdrtden 

fwroation nicht berOcksichtigt wird. oder wwn J^^rtrg^^^ wird. In Pig. 5A erzeugt ein NOR-Gat- 
BSdelttngenzSMer. wenn die ^^^^^"^^S^^^^^S^iJA^'^ Inverter 52 einSigi«d 
,er 51. das das Mt-Set25ignal BTrSET ^'^^^i 
COSSET zor Steoerung ^Z^'^'I^^^^^^S^Si^S^Zi SjSakt OX gesteuert und empftogt 
dem NOR-Ga«er 54 zugefOhrt. Dm NOR-Gatw^wwowrra^^^ Ausgang de» NOR-G«tter» 54 
ein Obertragrignai «i-I. das '""J^'^^SSjSS^aS^lS^^ AusgaiW df 
steuendie CMOS.Obergabegatter56»«^»B«e^^ Awgang de» Inverten 52 ist mil dern 

gaiters 56 u«d dem Eingang des ^^^J^^^S^i^^^Tz^i^^ti^ der HaJtescbaltung 57 
Sate-AnschluB einesNMOS-Trai^nnvg^^ 

zJhbignalCNTi wird von der H«lteichaltung»e«W xugefOhrt. das durch dasCAS-Aktiv. 

m Rg. 5B wird <to Schreil^^BMf^^^ der Schreibtote«wer« .« 

irformatkmssignal «PC ^^'^^'"TS^SiSSiT^^^ ^ >^"»«»"« N AND^^atters W 
-n- gesetrt ist) und das WE-Aktivmfonnatw^^ ^ „^ der Auigang de$ 

wird dem N AMD-Garter «2 wgefOhrt. das ** rfr.^^das Bit-Set»ignal BITSET gesteuert wird. 
N AN?^£.tters 62 wird d«n ^ORf .tt^ " Schrdbl«e«z- 
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diesclbe wic die von Hg. 5A. _^ . ^ . «- • «;nl in FiE. 6 gezeigt. Der BOndellSngcnerkcfinungs- 

Der BQmJelWngen^enauni^^ BoSeMngenzfthler erxeugt 

schahkrtis cmpfangt die und crxeugi ein BOndeMngencrkennungssignal COSI 

dessen jede zSutufe in Rg. 5A o^^ 5B g«eg JJ^^^^SS^^ wird erhahen 
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*rtfUn. Der SchaWcrcis von Flg-€ 

';'J!I?rJ^ JiSTEs wird bemerkt d«B die Schr«o DatenObergf 

bestimin. dureh dM CXS-AWivan I>.tenOl*rg«bescluaier»^*;^*^ ,„?»,ie 

I i^gg^^-se^si^- 
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Ss^ss^^^^^.'SS.'Sf '^^^ — - 



Ot normal a» den 

interSen Dwenbusflbergebei.- - ^ p^^dl eingenchtet werden souic 

ScSeiblateniwert -V ist (d Iv. '2?A^Jsl3SStt BeuiebW *WU togwh 
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4. HalWeiterspeichervornchtong nacn /m»p» 
Bondierdrahies gesem wtrd. 



. ^ 1 wob« der SchreibUienzwer, »«ter Benu«»»g 
5. HalWeiterspekhervorrlchtung n.eh Misprucn . ^ ,.,^ert programmiert wlrd eni- 

formationsenveUeningssignil erxcugi 

tionssignftic- ^ 

Hicrru i4Seh efrt2cictottngen 
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